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(54) PHƯƠNG PHÁP LÀM SẠCH DÒNG VẬT LIỆU
(57)  Sáng chế đề cập đến phương pháp làm sạch dòng vật liệu (S), trong đó dòng vật liệu 
(S) bao gồm phân đoạn có từ 2 nguyên tử cacbon trở lên và ít nhất một chất dạng khí thứ 
nhất và một chất dạng khí thứ hai khác, trong đó dòng vật liệu (S) được cho qua bước hấp 
phụ dao động áp suất (10) để loại bỏ phân đoạn có từ 2 nguyên tử cacbon trở lên. Theo 
sáng chế, dòng vật liệu (S), sau khi loại bỏ phân đoạn có từ 2 nguyên tử cacbon trở lên 
bằng màng (20), được tách thành phần giữ lại (R) và phần thấm (P), trong đó chất thứ nhất 
được làm giàu trong phần giữ lại (R) và chất thứ hai được làm nghèo trong phần giữ lại 
(R), và trong đó chất thứ nhất được làm nghèo trong phần thấm (P) và chất thứ hai được 
làm giàu trong phần thấm (P).
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